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ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada penumbuhan dan karakterisasi film tipis DMS (diluted
magnetic semiconductor) berbasis GaN untuk aplikasi spintronik. Penumbuhan film
tipis GaN di atas substrat silikon dilakukan menggunakan metode sputtering.
Setelah GaN berhasil ditumbuhkan, pendadahan dengan ion Mn dilakukan
menggunakan teknik implantasi ion. Film tipis GaN yang didadah oleh Mn tersebut
kemudian diselidiki sifat listrik dan sifat magnetiknya. Film yang dihasilkan
diharapkan bersifat ferromagnetik pada temperatur kamar sehingga potensial

untuk aplikasi spintronik.
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